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Ñîâðåмåííыå ýëåêòðîííыå òåõíîëîãèè

Эффективностü поразрядноé конвеéеризаöии вы-
числениé в FPGA-компонентах систем критическо-
го применения. В. В. Никул, А. В. Дрозд, Ю. В. 
Дрозд, В. С. Озеранский 

Эëåêòðîííыå ñðåдñòâà: èññëåдîâàíèÿ, ðàзðàбîòêè

Исследование характеристик кремниевых фотоэлек-
трических преобразователеé солнечных батареé при 
перегреве. А. В. Иванченко, С. В. Мазурик, А. С. 
Тонкошкур

Ñåíñîýëåêòðîíèêà

Электрофизические и фотоэлектрические характери-
стики трехбарüерноé фотодиодноé GaAs-структуры. 
О. А. Абдулхаев, Д. М. Ёдгорова, А. В. Каримов,  
А. А. Якубов, Ш. М. Кулиев

Изменение проводимости структур «пористыé крем-
ниé с наночастиöами серебра — кремниé» при детек-
тировании перекиси водорода. О. Ю. Кутова, М. Г. 
Душейко, Б. А. Лобода, Т. Ю. Обухова (на укра-
инском)

ÑВЧ-òåõíèêà

Управление падением напряжения кремниевого ди-
ода путем облучения электронами и термическоé 
обработки. А. В. Каримов, А. З. Рахматов, О. А. 
Абдулхаев, У. Х. Арипова, А. Ю. Хидирназарова, 
Ш. М. Кулиев

Ñèñòåмы ïåðåдàчè è îбðàбîòêè ñèãíàëîâ

Метод адаптивноé делüта-модуляöии для произволü-
ных коэффиöиентов адаптаöии в сенсорных сетях 
мобилüного мониторинга ЭКГ. А. В. Тимченко, В. И. 
Лозинский (на украинском)
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Modern electronic technologies

Efficiency of the computation bitwise pipelining 
in FPGA-based components of safety-related sys-
tems. V. V. Nikul, A. V. Drozd, J. V. Drozd, 
V. S. Ozeransky (3)

Electronic devices: research, development

Investigation into the characteristics of sili-
con photovoltaic converters of solar batteries in 
case of overheating. A. V. Ivanchenko, S. V. 
Mazurik, A. S. Tonkoshkur (14)

Sensors

Electrophysical and photoelectric characteristics 
of a three-barrier photodiode GaAs structure. 
O. A. Abdulkhaev, D. M. Yodgorova, A. V. 
Karimov, A. A. Yakubov, Sh. M. Kuliyev (21)

Changing the conductivity of porous silicon with 
silver nanoparticles/silicon structures when de-
tecting hydrogen peroxide. O. Yu. Kutova, 
M. G. Dusheyko, B. O. Loboda, T. Yu. 
Obukhova (28)

Microwave engineering

Controlling voltage drops in silicon diodes by 
electron irradiation and thermal treatment. A. V. 
Karimov, A. Z. Rakhmatov, O. A. Abdulkhaev, 
U. H. Aripova, A.Yu. Khidirnazarova, Sh. M. 
Kuliyev  (33) 

Signals transfer and processing systems

Adaptive delta modulation method for arbitrary 
adaptation coefficients in the sensor network of 
the mobile ECG monitoring. O. В. Tymchenko, 
V. I. Lozynsky (38)

Ñóчàñíі åëåêòðîííі òåõíîëîãії

Ефективністü порозрядної конвеєризаöіїї об-
численü у FPGA-компонентах систем критич-
ного застосування. В. В. Нікул, О. В. Дрозд, 
Ю. В. Дрозд, В. С. Озеранський (3)

Åëåêòðîííі зàñîбè: дîñëіджåííÿ, ðîзðîбêè

Дослiдження характеристик кремнiєвих фо-
тоелектричних перетворювачiв сонячних ба-
тареé при перегрiві. О. В. Іванченко, С. В. 
Мазурик, О. С. Тонкошкур (14)

Ñåíñîåëåêòðîíіêà

Електрофізичні та фотоелектричні характерис-
тики трüохбар'єрної фотодіодної GaAs-струк-
тури. О. А. Абдулхаєв, Д. М. Йодгорова, А. В. 
Карімов, А. А. Якубов, Ш. М. Кулієв (21)

Зміна провідності структур «пористиé крем-
ніé з наночастинками срібла — кремніé» при 
детектуванні перекису водню. О. Ю. Кутова, 
М. Г. Душейко, Б. О. Лобода, Т. Ю. Обухова 
(28)

ÍВЧ-òåõíіêà

Управління падінням напруги кремнієво-
го діода øляхом опромінення електронами 
та термічної обробки. А. В. Карімов, А. З. 
Рахматов, О. А. Абдулхаєв, У. Х. Аріпова, 
А. Ю. Хідірназарова, Ш. М. Кулієв (33)

Ñèñòåмè ïåðåдàчі òà îбðîбêè ñèãíàëіâ

Метод адаптивної делüта-модуляöії для довілü-
них коефіöієнтів адаптаöії у сенсорніé мережі 
мобілüного моніторингу ЕКГ. О. В. Тимченко, 
В. І. Лозинський (38) 




